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Roth & Rau stellt sich vor... ...als ein grindergefuhrtes Unternehmen
Gruindungsjahr 1990 ) Geschaftsfelder
Hauptsitz : 11,57% des Unismahmens in Hander der
Hohenstein- « Photovoltaik A
Ernstthal « Plasma — und  Dx. Distraar Foth
Kernmérkte : lonenstrahltechnolog 49
« Europa o .Software m tES 18 e
« Asien ! a3
« USA b b D Sivia Rolh
— Y’B‘ = OB Group BY.
Wettbewerber Kennzahlen 2009 ) -
« Centrotherm Umsatz: € 197,9 Mio.
« First Solar Gewinn: € 12,9 Mio.
« Manz Automation Mitarbeiter: 874
Ouelle: Internetseite der Roth & Rau AG 3 Quelle: Internetseite der Roth & Rau AG. 4

Von der nationalen GmbH... ... zZuUr internationalen AG
2005 Beginn der
1996 erster y .
1990 Griindung  Eyport nach Serienproduktion von S oo 5 G Orther
Roth & Rau e ,SINA* Anlagen ; P ey e Roth & Rau Haly
Oberflachen seit 2008 Roth & Rau Switzerland MmmogeEinctrorie
GmbH 2001 Umfirmierung zur im o
T R"ch & Rau AG TecDax - ‘
P .
i / i gelistet =
/ 19& \ 2006
1991 ECR- Inbetriebnahme Borsengang
Plasmagquellen wSINA" gy Frankfurter
iy Borse
2003 und 2004
ErWelterUng des X . Roth & Rau India lnﬂ;n.:‘;nhmrh.:du ’M:MWII
globalen
VertrlebnetZtes Produktion Vertrieb / Service F&E Agenturen
Quelle: Internetseite der Roth & Rau AG — 5 Quelle, Praseniation der Rolh & RaUAG 21 Mal 2010 °




Roth & Rau als Zulieferer

Photovoltaik

« Anlagen fir die
Fertigung kristalliner
Silizium —
Solarzellen

« Anlagen fir die
Waferproduktion

« Turnkey-
Produktionslinien

Quelle: Geschaftsbericht 2009 Roth & Rau AG

Plasma- und
lonenstrahltechnologie

« Plasma-und lonenquellen

* Prozesssysteme fir
plasma- und
ionenstrahlgeschiitzte
Dunnschicht- und
Oberflachenbearbeitungs-
verfahren

Software

« Automatisierungs —
und Informartions-
technik fur
Photovoltaik und
Halbleiterbranche

« Fertigungsmanag-
mentsysteme
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Photovoltaik ist das Kerngeschaft

B2ZET%
Ergehnisse 2009 nach Frodakien

¥ Service ond Ersateiedls

¥ Anddere

550%
—

490% 460%

Quelle: Internetseite der Roth & Rau AG

«Internationale
Suche nach
neuen Kunden

+Konzeption
fiir Anlagen

«Detailplanung
«Verhandlungen
«Erstellung
eines
technischen
Bauplans

Quelle:Telefonat mit Roth & Rau AG
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*Auslieferung  *RegelmaBige

«Einkauf der *Bau der
Rohstoffe, Anlage
Komponenten,

Teile «Konstruktion,
Lackierung,

«Erhalt der Konfiguration
Lieferung der
Komponenten e« Testlauf und

Uberpriifung

«Zwischen- der

lagerung Funktionalitat

der Anlage

Anlagen werden von Kunden zur Produktion eingesetzt

““ ‘ . -
ntage

+Herstellung  <Beschichtung +Montage auf
der der Wafer Rahmen
Silizium- *Herstellung «Verdrahtung
Wafer von +Lackierung
Solarzellen « Funktionstest

«Bergbau
~Gewinnung
von Silizium

*Verkauf
«Transport
*Planung

*Reinigung
*Reparatur
*Recycling

der Anlage an  Wartung der
den Kunden Anlagen
* Aufbau vor «Service bei
Ort Problem der
ahnlichem
*Inbetrieb-
nahme und
Einstellung
der Anlage

«Inbetriebnahme

‘ Kunde selbst ‘ ‘Andevs Anbieter ‘ |Amage Roth&Rau ‘
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Kunden weltweit — vor allem in Asien...

Photovoltaik

Photovoltaikindustrie

Anfiregeeingang 2009

Unternehmen im Bereich

Q) .CELLS % SUNTECH

Plasma —und
lonenstrahltechnologie
Unternehmen der
Halbleiterindustrie

Forschungsinstitute und
Forschungsabteilungen

g

G o8 Amierien Gyoicoms | Linmic
- 1

... trotz starker Konkurrenz

Roth & Rau First Solar Manz Automation Centrotherm
Photovoltaics
Segmente « Anlagen fiir « Diinnschicht « Kristalline Solarzellen *Silizium und Wafer
P Tail 1 dul D Ticl e e PN
¢ Plasma - und +CdTe Solarmodule Solarmodule
ITonenstrahltech- Technologie « Lithium Ionen Batterien e+ Halbleiter- und
nologie «FDP Mikroelektronik
* Software i L |2 chbildschirmpro-
ion
Kernmarkt Asien USA Deutschland USA
Umsatz Mio €197,9 Mio € 1442, Mio € 85,9 Mio € 509,1
Gewinn Mio€ 12,9 Mio € 446,8 Mio €-0,013 Mio€ 29,1
Mitarbeiter 874 > 4700 1600 1130
Umsatz/Mitar Tau € 205,7 Tau € 306,8 Tau €53,7 Tau € 450,4
beiter
Gewinn/Mita Tau €14,8 Tau € 94,8 Tau € - 0,008125 Tau € 25,6
rbeiter

Quelle: Geschaitsherichte 2009 der aufgefiirien Unternehmen 12




Steckbrief

Wettbewerber mit starkem Wachstum in den letzten Jahren

Umests {in Mio €} Gewinn (in Mic €)
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2OF 2008 2009 g | 20 2008 2009
¥ Roth & Rau ¥ Fimst Solar
Monz Anbomation ™ Centrotheran
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Quelle: www finanzen.net - Chartvergleich 14

Photovoltaik ist umsatzstarkster Bereich

Umsatz in der Mehrjahresiibersicht (in Mio €)
= Photovoltaik  ® Plasma- und Ionenstrahltechnologie = Sonstiges

Kontinuierlich steigender Umsatz und Gewinn bis 2008

Umsatz (in Mio €) Gewinn in der Mehrjahrestibersicht (in Mio €)

Gesamt
2005 | A En
2721
axoo IR s
197,9
146,2]
2005 2006 2007 2008 2009 2005 2006 2007 2008 2009
Trotz starkem Umsatzeinbruch
mmm)  weiterhin Gewinn durch flexible
Kostenstruktur
Quelle: Roth & Rau 2009 5 Quelle: Roth & Rau 2009 ©

Starke Rentabilitat

EBIT/Umsatzerlose in%

12874 52632

Return on Equity (in T €)

2005 2006 2007 2008 2009

*Ruckgang des Return on Equity durch
Erhohung des Eigenkapitals

*Roth & Rau steht beim Vergleich der
Umsatzrenditen mit den Konkurrenten
im Mittelfeld

Quelle Roth & Rau 2009

Flexibilitat durch hohen Eigenkapitalanteil

Eigen- und Fremdkapital im Vergleich (in Mio €)

= Eingenkapital  ® Fremdkapital

Fi%

2171
2044

2005 2006 2007 2008 2009

Quelle Roth & Rau 2009
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Steckbrief Steckbrief Bilanzanalyse
Die Aktie Roth & Rau SWOT - Analyse
- ter Frankfurter Brothers Inc.
ROTH 8 RAU - TecDRX (R) L ' eInternational stark vertreten *Wechselkursrisiko durch
. *Kooperation mit anderen Internationalitat
BOOYE Anbietern zur Erginzung des *Abhingigkeit von der
Produktportfolio konjunkturellen Entwicklung der
S00% *Flexibilitit durch hohe Menge relevanten Absatzmirkte
J Eigenkapital *Staatlicher Zusatz von
4 . 4008 «Schliisselfertige Produktionslinien Fordermitteln fiir Solarbranche
rN 1 Va *Gute Kostenstruktur *Preisverfall
ol 3008
J 1] Mf“\/\“\ﬂ ot Chancen Schwachen
W V‘/’ WVE *Wachsender Industriezweig *Hohe Produktionskosten durch
W 1003 * Schwerpunkt auf Forschung, tiberwiegende Produktion in
dadurch standige Deutschland
Weiterentwicklung und *Klein im Verhiltnis zu
2006 2007 2008 2009 2010 Konkurrenzfzhigkeit Wettbewerbern
Sabea-216- 19 20

Vielen Dank fur lhre
Aufmerksamkeit!

ROTH
&RAU

2n 2

Manzrem.Ge n-und Verlustrechaung

-1 At ER-TEIW WR-TE

- GuV - Rechnung T R

« Mitarbeiterentwicklung e e
= Mitarbeiterentwicklung im Vergleich mit E%;E.—-..\rm W
Wettbewerbern e A

- Wertschopfungskette Diinnschichtzellen R ol
« Glossar —_— =0 =
e =

el -

23 T = o - 24
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= - - Mitarbeiterentwicklung im Vergleich mit Wettbewerbern
Mitarbeiterentwicklung
Mitar ter i
aure 1, Dusurmber K 1
2007 —
v —_——
200 = iy
) — Centrothem
2208 n 208 ] Manz Auomation
~ ? Fiirst Sular
07 Fa
— 1 Both & Rau
208 i A 2009 ——— e
" |—
m o ¢ 100 000 4000 5000
Inland Ausland
2 Quelle: Internetseiten der aufgefiihrten Unternehmen 26

Riinnschichtzellen

Herstellung:  Rohstoffe vom Bergbau - Verarbeitung
Chemische Aufbereitung

der Halbleitermaterialien

Produktion: Substratreinigung

e Glossar
-Kontaktschichten aufbringen

-Absorber + Pufferschicht
Deposition

-Monolithische Integration

Service: Vertrieb + Installation
Wartung

Demontage + Recycling
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T :
m Fertigungsmanagmentsysteme
. ,Cadmiumtellurid” - Durch diese lassen sich optimale Ablauf — und Belegplane
- Absorbermaterial fiir Solarzellen von Anlagen erreichen
- Preiswerter als Silizium, aber weniger Leistungsfahig - Verarbeiten Produktionsergebnisse sofort
. Wird bei Diinnschichtsolarzellen angewendet —> Stellen bei Bedarf Anderungen an

- Verhindern so Stérungen in der Produktion

29
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Plasma —und
lonenstrahltechnologie

Anwendung zur gezielteren Veredelung von
Werkstoffoberflachen

Dabei bleiben Werkstoffeigenschaften unverandert

31

TecDA >4

« Deutscher Technologieindex

« umfasst 30 groBBten Technologieunternehmen, die den im
Standardwerteindex DAX gelisteten Werten nach
Marktkapitalisierung und Bérsenumsatz nachfolgen

< wurde als Nachfolger des durch den Zusammenbruch des Neuen
Marktes abgeschafften Nemax-Index im Jahr 2003 eingefiihrt

« Voraussetzung fir Aufnahme in TecDAX:

«Listing im Prime Standard, das Marktsegment der Deutschen
Borse, in dem Unternehmen festgelegte internationale
Transparenzanforderungen erfiillen missen

*Dazu gehéren Vorlage von Quartalsberichtserstattungen,
Durchfiihrung einer jahrlichen Analystenkonferenz sowie die
Verbffentlichung von Ad-hoc-Mitteilungen zusatzlich in
englischer Sprache

* Auswahl der TecDAX-Werte werden alle sechs Monate im Marz und
September tberprift und gegebenenfalls aktualisiert

Quelle: htp://www.finanzen.net/index/TECDAX

Wafer

Verwendung in Mikroelektronik, Photovoltaik,
Mikrosystemtechnik

Ausgangskomponente fiir Herstellung kristalliner Silizium-
Solarzellen

Kreisrunde, quadratische Scheibe auf der photoelektrische
Beschichtungen hergestellt werden

Herstellung:

- Ingots (Siliziumblécke) werden im Drahtsageverfahren in
quadratische Scheiben geschnitten (0,2mm — 0,3mm
Dicke)

- Wafer wird angeéatzt und gereinigt
Werden zu Solarmodulen zusammengelétet

Quelle: www.wikipedia.de 33




